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Bild 1: AnschluBbelegung und Der Schaltkreis U2718C ist ain sto-

Schaltungskurzzeichen U 2M&C tischer elektrisch programmierbarer und
UV-lgschbarer Festwertspelcher (16 k
EPROM)

- Der U2716 C wird in n-Kanal-Silicon-

i Gate-Technologie hergestellt und be-
findet sich in einem 24poligen DIL-
Keramikgehause,

Der Schaltkreis U 2616 D ist ein her-
— stellerprogrammierter Festwartspeicher
(16 k PROM). Der U2816 D wird in n-
0 Kanal-5ilicon-Gate-Technologle herge-
2 stellt und befindet sich in einem 24poli-
" gen DIL-Plostgehé&iuse. AnschluBbele-
% gung, statische und dynomische Kenn-
7 werte des U 2616 D sind identisch mit
den entsprechenden Kennwerten des
Uznsc.

Die Scholtkreise besitzen eine Speicher-
kopazitit von 16 384 bit mit einer Orga-
nisation von 2048 x 8 bit
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bild 2: AnschluBbelegung und
Schaltungskurzzeichen U 2616 D

Bezeichnung der Anschliisse:
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Bild 3:
Gehtiuseabmessungen U 2716 C
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Bild 4:
Gehduseabmessungen U 26160

Kurzcharakteristik U 2716 C

elektrisch progrommierbarer, UY.
ldschbarer Festwertspaicher mit einar
Cirganisation von 2048 x 8 bit
Betriebsspannung im Lesebetrieb:
U{:f_ _— 5"}'

Zugriffszeit im Lesezyklus:

U2716 C 45: T ,y0y = 450 ns

U 2716 C 39: Tﬂyuq‘r - 39(1 ns
U2716 C35: T aypy= 350 ns

im Standby-Medus um ca. 75 % ge-
ringerer Betriebsstrom
three-state-Ausgange, bidirektionale
Datenpins

zum Programmieren werden 50 ms —
Programmierimpulse mit TIL-Pegel
varwendet

byteweises Programmieren ist mog-
lich

Programmierung ist direkt auf der
Leiterplatte maglich

Kurzcharakteristik U 2616 D

durch den Hersteller elekirisch pro-
grammierter Festwartspaicher
(PROM) mit einer Organisotion von
2048 x B bit

Betriebsspannung: Uge = 5V
Zugriffszeit im Leseryklus:

U2816 D 45; T,ypy = 450 ns

Ll 24816 D 39 Tﬂvn\r = 390 s

im Standby-Meodus um ca, 75% ge-
ringerer Betriebsstrom

three-state-Ausginge




Betriebsart Pin: 24 21 18 20 9; 11; 13...17
Lesan Uee U 206V U, Uy Datenausgabe
Ausgénge nicht ausgewdhlt Uge Uee =06V Uy Uiy hochohmiger Zustand
Ruhezustand Uee Uec =06V Ui Uy /U| hochohmiger Zustand
Ffbg rammieran Ucc U PR UIH UIH Datenei ﬂgﬂb'ﬂ‘
Programmierkontrolie Uee Upg Uy Uy Datenousgabe
Programmiersperre Uee Upg Un Ui hochohmiger Zustand

Tabelle 1:

Zustandstobelle des U 2716 C
Betriehsart Pin: 24 21 18 20 D 11; 13...17
Lesen Uge U.:;cﬂ: A Uy Uy Dotenousgobe
Ausgénge nicht ausgewahlt Uee Uect 06V Uy U hachohmiger Zustand
Ruhezustand Ucc U +08V Uy Uy /Uiy| hochohmiger Zustand

Tabelle 2;
Zustandstabelle des U 2616 D

Beschreibung U 2716 C

Der Schaltkreis U 2716 C ist ein elek-
trisch programmierbarer, UV-lgschbarer
Festwertspeicher (EPROM) mit einer
Speicherkopozitiit von 16 384 bit und
einer Organisation von 2 kx 8 bit Zur
Auswaohl des Speicherinhaltes stehen
11 Adresseneingdnge (Spoltenauswahl
=2 ... A 3Zeilenauswahl: A 4 .
m 12 zur Verfiigung.

Die Ausgabe und die Eingabe (bei Pro-
grammierung) der Daten erfalgt an den
8 Anschlissen D @ bis D 7. Der
U2NaC besitzt einen Chipaktivie-
rungseingang (CE) und einen Eingang
zur Freigobe der Ausgange (OE). Im
Ruhezustand (CE = U;y) sind die Da-
tenpins D& bis D7 hodchohmig. Die
Aktivierung des Chips erfolgt mit CE =
U . Mit dem Eingang OE ist im Falle
eines aktivierten Schaltkraises (CE =
Ui.) eine Beeinflussung des Zustandes
der Ausgénge D & bis D 7 méglich. Fiir
OE = U,y befinden sich die Pins D@
bis D7 in hochohmigem Zustand, die
Freigobe der Ausgdnge erfolgt mit
'D_E = LI||_ 4

In den Programmierbetrieb wird der
EPROM dann geschaltet, wenn der Pe-
gel an Ugy = 25V _fg V erreicht.
Die Versorgungsspannung betrdgt wie
im Mormalbetrieb 5 = 0,25V. Mit CE =

Uin=lmpulsen kénnen die wrspriing-
lichen H-Pegel der Ausgénge, die nach
jeder UWV-Léschung erscheinen, ent-
sprechend der an den Datenleitungen
anliegenden Information in den L-Zu-
stand Gberflhrt werden. Es ist nicht not-
wendig, in einem Programmierzustand
saguentiell alle Speicherplatze zu pro-
grammieren, Eine Einzelbyteprogrom-
mierung ist méglich, Es werden folgen-
de drei Zustiinde unterschieden;

Programmieren

Zum Programmieren Ist bei anliegender
Programmierspannung Upg, OF = Uy
und stabilen Doten und Adressen firdie
Dauer Teyey CE an Uy zu legen. Da-
bei ist zu beachten, deB die Program-
mierspannung gleichzeitig mit oder
nach Uge eingeschaltet und gleichzeitig
mit eder vor Uc- obgeschaltet werden
muB. Es ist nicht gestattet, den Scholt-
kreis bei Anliegen von Upg = 25V in
die Fassung zu stecken oder zu ent-
nehmen,

Programmiersperre

Sperre der Programmierung (OE =
Un) bei angelegter Programmisrspan-
nung. In diesem Zustand kénnen
Adressen und Daten gewechselt wer-
den,

Pregrammierkontrolle

In diesem Zustond kann unter Progrom-
mierspannung der Inhalt des adres-
sierten Speicherwortes an den Daten-
pins gelesen werden.

Durch die spezielle Gehduseausfih-
rung kann die einprogrommierte Infor-
mation mit UV-Licht geléscht werden.
Zur Laéschung werden handelsibliche
UV.C-Strahler mit einer Strahlungs-
dosis

e = 15 Ws cm? Hir Quarzglasdeckel,
huy = 254 nm

Tt = 30 Ws cm= Hir Keramikdeckel,
'-F'U"I" = 2.5-‘ mm

verwandet.

Dabei sollte der Abstand rwischen Ge-
héuseobarkante des Schaltkrelses und
dem Lampenkalben = 2.5 cm betragen
In Abh@ingigkeit vom Lbschgerétetyp
bewrdagl die Zeit zum sicheren Loschen
das Dreifoche der lotenten Léschzeit
Die lotente Loschzeit ist die Zeit, nach
der die Speicherinformation gerade
nicht mehr nochweisbar ist. Die Lsch-
zeit soll nicht weniger als 10 min betra-
gen. Verunreinigungen auf den Dedeln
beeinflussen die Transparenz und da-
mit die Lischzeit. Mindestens 20 Pro-
grammier-Losch-Zyklen sind maglich.
Bei hiherer Anzohl von Programmier-
Lésch-Zyklen ist eine Erh&hung der

Léschzeit ru erwarten,
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Pragrammierbedingungen

Programin _._ Programmkontrolle

Adressen
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T |
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DEWAG Erurt . Satr und Drudk: Elbe-Soale-Druckarel Naumburg, Betrieb der VOB Aubwiéris

Dieses Dotenblatt gibt keine Auskunft
Uber Liefaermoglichkeiten und beinholtet
keine Verbindlichkeiten zur Produktion.
Die giltigen Vertrogsunterlogen beim
Bezug der Bouelemente sind die Type™
standards.

Rechtsverbindlich ist jeweils die Auf-
tragsbestitigung. Anderungen im Zuge
der technischen Weiterentwidklung vor-
behalten.

Hinweis

Die Behandlungsvorschriften fiir MOS-
Bauelemente sind unbedingt einzuhal-
ten, da andernfalls eine Reklamation
nicht anerkannt werden kann.

Ag D5-141-85 IV-28-90 3.0 (4453)



Beschreibung U 2616 D

Der Schaltkreis U 2616 D ist ein durch
den Hersteller elektrisch programmies-
ter Festwertspeicher (PROM) in 24poli-

Grenzwerte
(Sponnungen auf Ugg = 0V bezogen)

gem DIL-Plastgehduse. AnschluBbele-
gung, Grentwerte, statische und dyna-
mische Kennwerte (Funktion im Lese-
betrieb) sind identisch mit den ent-
sprechenden Angaben des U2716C

gleicher Adressenzugriffszeit. Die Be-
stellung der durch den Anwender be-
nétigten Bitmuster erfolgt naoch dem
Werkstondard des veb mikroelektronik
<karl marx" erfurt.

Kennwert Kurzzeichen min. max, Einheit
Spannungen an allen Fins u -0.5 6.5 v
auBer Ugg
Programmierspannungl) Upg -0.5 26,5 v
Gesamtverlustleistung Pt L w
Umgebungstemperatur &, 0 70 e
Lagerungstemperatur Py =55 125 "C
Nnur U276 C
Statische Kennwerte _
(Spannungen ouf Uge = 0V bezogen)
K Kurz- Meb- , Einkel
ennwert salthan bedingung min. typ. max. inheit
Betriebsspannung Uee 4,75 5 5,25 v
Betriebsspannung an Upg Upgr Uec-06 Uece Uee +0.6 v
im Nicht-Programmierzustand
Eingangs-Low-Spannung U -0.3 08 v
Eingongs-High-Spannung Uiy 2.0 Uee 11 v
Betriebstemperotur i, 0 25 70 "C
Eingangsreststram I Ly =55V 0.1 mA
Ausgangsreststrom lo Uo=55V 01 mA
DE = U|H
Ausgangs-Low-Spannung Ug lor= 2.1 mA 0.8 v
Ausgangs-High-Spannung Uaiy lon™= 0.4 mA 20 v
Eingangskapazitat C & pF
AW...Ad; CE: OF
Ausgangskapazitat Ca CE = Uy 12 pF |
Uza16Das | U2MsC3s | UgMeC 39
Kennwert Kz e U2716 C 45 U2616D 39| Einheit
zeichen bedingung
min, mMax, min. max, min., max.
Statische Stromaufnahme lecar CE=Uy 100 120 100 maA,
dE = U“_
Statische Stromaufnahme leer CE = U 25 30 25 mA,
im Ruhebewriek OF = Uy
Stromaufnohme an uF'II lprop Upg =525 5 & 5 mA,
im Lesebetrieb
Statische Stromoufnahme |prap 30 a0 30 mf
on Upp wihrend des
Programmierimpulses!)

N nur U2TMSEC




Dynamische Kennwerte
{Spannungen ouf Uge = 0V bezogen)

Kurz MeB Uz2616D4s | U2714C35 | U2T16C39
3 ; Einheit
Kennwert 0 bedingung U276 CAS A
min. max | min. max | min. max.
Adressenzugriffszeit Tavov CE=OE= 450 350 390 ns
Ui
C_IE-Iug.ﬂﬁu&lt Tewow QE=U, 450 350 390 ns
Verzégerung Toiny | CE= Uy 120 120 120 ns
OE-Ausgang aktiv
Verzégerung Toupz 100 100 100 ns
OE-Ausgang hochohmig
Verzégerung TeHpz 1201) 120 1207) ns
CE-Ausgang hachohmig 100%) 100%)
Programmierbedingungen
i Kurz- : Einhei
| = Rennwert reichan min typ . max. inheit
Programmierspannung Upg 24 25 26 v
Betriebstemperatur ban 20 25 30 [
Adressenvorhaltezait Taven 2 |L5
OE-Vorhaltezeit TQHCH 2 s
Datenvarhaltezeit Tovew 2 js
Adressenhaltezeit TeLax 2 13
OE-Haltezeit Towon e L5
Daten hﬂ]mZﬂit__ TCL DX 2 LLS
Verzéigerung OE-Ausgang Tonozr 0 120 ns
(CE=U,)
Verzogerung OE-Ausgang ToLpxe 120 ns
aktiv (CE = )
Programmierimpulsdauer TeHeL 45 50 55 ms
CE-Anstiegs- und Abfallzeit Teean 10 ns
L‘ s T Bild 5;
S - L S~ Blockschaltbild U 2716 C/U 2616 D
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